
1 сек.

+12В

0,7 сек.

Общ.

C1
1мкФ

+12В
18k

//
R5

//

R8
620

+12В

Выход 2

Общ.

Выход 1

VD1

VD2
18k

//
R6

//

R7
620

IRMADE design

//

R1
10k

+12В

Вход

1M
//

R2

1мкФ

C3

1мкФ

C2

0,7 сек.  +11,5В

0,7 сек.  +11,5В

Общ.

//

R4
620k

//

R3
620k

12
13 11&

D2:4 VT1

KT503

VT2

KT503

8
9

10&

D2:3
D2  К561ТЛ1

1
2

3&

D2:1

Q3

Q0
Q1
Q2

D RG

R

C

D1:1

К561ИР2

5
6 4&

D2:2

В этой схеме в качестве буфера применён ЭП на тр-ре КТ503. 
Он защищает формирователь и обеспечивает работу на низкоомную нагрузку.


